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摘要(译)

在第一基板上，为每个像素提供作为开关元件的TFT，并且在覆盖该TFT
的绝缘膜上方设置反射层，该反射层与TFT绝缘并反射进入第二基板并
透过第二电极的光。由ITO制成。此外，具有与第二电极类似的功函数并
且由诸如ITO的透明导电材料制成的第一电极形成为比反射层更靠近液晶
层，并且该第一电极与TFT连接。利用这种配置，液晶层可以由第一和
第二电极对称地AC驱动。通过由难熔金属制成的连接金属层提供第一电
极和TFT之间的可靠连接。


